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Défauts de croissance 

misfit 

Jallipalli et al. Nanoscale Res. Lett. 4 (2009) 1458 

nc-Si 

SF 

Wang et al. PRB 71 (2005) 161310R 

STM sur GaSb/GaAs 
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 Sci. Technol. 14 (1999)582 

Sheldon et al. JAP 63 (1988) 5609 

Défauts ponctuels 
Interstitiels (I) 

Lacunes (V) 

Impuretés/dopants 

Complexes 
V2, VO, VC … 

Schottky 

Frenkel 

Centres de couleur 
Émission avec structures ~atomes 

 selon temps de vie 

F: lacune anion 
Emission entre L T 

E’: VO
+ dans SiO2 

NV- @ diamant 
=10 MHz @ 638 nm 

bleaching 
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